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Полученные нами экспериментальные зависимости.
1. Линейная зависимость максимальной тангенциальной со

ставляющей напряженности магнитного поля вторичного ис
точника HrSm от толщины материала на начальном участ- 
K Q \ H ^ ^ - k d , где к -  коэффициент, зависящий от времени на
растания импульса

2. Предельная толщина материала <іпред? при которой выпол
няется линейная зависимость = р  • , где р  -  коэффици

ент, зависящий от удельной электропроводности материала а.
3. Зависимость H^sm от толщин;ы материала:

f i  am =  • i f  тот • (і -  ) при d  >  4ред, гдв H am  ~  максимзль-
ная величина тангенциальной составляющей напряженности 
магнитного поля первичного источника, Ь -  коэффициент, зави
сящий от а  и tfnax, причем коэффициент ks находят при толщине

LJ
J к. Г' и ^  xSmd-̂ ooматериала а, стремящейся к бесконечности: ^

^тОт

4. Зависимость H^sm от времени нарастания напряженности
*тах

магнитного поля tmax^ ^  iSm =  ^  ̂ тт ’ ^  " ,  ГДе Н  ̂ Sn,n. “ Пре-
дельная величина при t^ax -> 0, 4 -  постоянная.

5. Зависимость H^s прошедшей полуволны от времени t:

H r s = H o T S - e - ‘̂  ,̂ где Яо̂  ̂ -  максимальная величина танген
циальной составляющей напряженности магнитного поля про
шедшей полуволны, а  -  коэффициент, зависящий от толщины и 
ширины электропроводящей пластины, отсчет времени t  с мо
мента tmax поля первичного источника.

6. Закономерности изменения во времени нормальной Н„т и 
тангенциальной Н г̂п составляющих с расстоянием до объекта. 7. 
Зависимость распределения Н„т и от размеров объекта.
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